Telefunken Transistor BF420 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BF420

300V / 256mA
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Telefunken

Transistor BF420

Datasheet

BF 420 - BF 422

Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-HF-Transistoren

Anwendungen: Video-B-Endstufen in Fernsahemplangem

Besondere Merkmala:

& BF 420 komplementir zu BF 421

Abmessungen in mm

mam

—=l 42 = = a7

Abzolute Grenzdaten

Kollektor-Basis-Sperrspannung
Kollektor-Emitter-Sperrspannung

Emitter-Basis-Sperrspannung

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustlaistung
R = 150 KIW, Tymp = 25°C

Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Wirmewlderstand

Sperrschicht-Umgeabung

=3 mm

Kupferkihiflache = 10 x 10 mm, 35 pm dick

Rk s

& BF 422 komplementdr zu BF 423

Normgehduse

10 A3 DIN 41888
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Telefunken Transistor BF420 Datasheet

BF 420 - BF 422

KenngroBen Mim, Typ. Max.
Tt = 25 °C, falls nicht andars angegeban

Kollektorreststrom

Upg = 250V BF 420 Iean 100 na
Upg =200V BF 422 lean 100 nA
U._;[-ZDD‘I.RBE—1DI'¢Q.T—150°C 'Il:l':H 10 |JA
Emitterrestatrom
Upp =5V lemo 10 pA
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung
g =10 pA BF 420 Upmcno 300 W
BF 422 Uiericeo 250
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
J.: =1 mA BF 420 UIEH'-I:EE' 300 v
BF 422 Uamicen 250 v
Kollektor-Basis-Gleichstromverhélinis
Ueg = 20V, I = 25 mA hrg 50
Transitfrequenz
Ueg =10V, Iz = 10 mA Iy B0 Mz
Rickwirkungskapazitat
Uep =30V, 1o =0,f=05MHz Care 1.6 pF

Rickwirkungszeitkonstante
Upg = 20V, fg = 10 mA, f= 107 MHz [ - 70 ps

Kollektor-HF-Séattigungsspannung
I = 25 mA, T, = 150°C Ucepm e 20 v
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